PREHLED PERIFERNI OBVODY MIKROPROCESOROVEHO SYSTEMU

MH3000, 8080

PRO BIPOLARNI MIKROPROCESOROVY SYSTEM MH3000, STEJNE JAKO PRO UNIPOLARNI MIKROPROCE-
SOROVY SYSTEM 8080 JSOU URCENY PERIFERNI INTEGROVANE OBVODY VYROBENE TECHNOLOGII
BIPOLARNICH INTEGROVANYCH OBVODU SCHOTIKY TTL.

Typ Druh Pouzro
MH3205 Rychiy binarni dekodér 1 z osmi — vyznaduje se malym zpoidénim prenosu 10-12
signdlu {max. 18 ns) a nizkym vstupnim zaotéZovacim proudem {max. 0,25 mA)

MH3212 Stfada 8 bitd s tfistavovymi vystupnimi hradly, s logikou pro vybér obvodu 10—-15
a fizeni funkéniho reiimu, s pomocnym kiopnym obvodem pro preruseni cen-
tralni procesorove jednotky, kde vykondva funkci budicd, strada€d a multi-

plexerd.

MH3214 Ridici obvod pro osm urovni prioritniho prerusen:. 10-15
MH3216 Rychly 4bitovy paralelni obousmérny neinvertujici budi¢ / pfijima¢ sbérnice s (fi- 10-14
stavovymi vystupy, které umoifiuji oddéleni o buzeni vnéjiiho sbérnicového

mikroprocesorového systému
MH3226 Rychly 4bitovy paralelni obousmeérny invertujici budi¢ [ pfijimaé sbérnice s tfi- 10-14

stavovymi vystupy, ktere umoifnuji oddéleni a buzeni vnéjsihe sbeérnicového
mikroprocesorového systému.

Obvedy jsou plné slufiteiné s logickymi obvody TTL a DTL. Poufita technologie wyroby Schottky TTL. Vstupy jsou vybaveny ochrannymi diodami.

MEZNI HODNOTY: min max,
Napdjeci napéti 1) Uce —0,5 +7 v
Napéti viech vystuplh 1) Uo —0,5 +7 v
Vstupni napéti ) U, —1,0 +55 vV
Vystupni proud lo 125 mA

MH3212, MH3214 lo 100 mA
Rozsah pracovnich teplot 2) $a 0 +70 oC
Rozsah skladovacich teplot a1z —55 +155 °C
MH3205 MH3216, MH322s6 1. Nopéti se‘ rozumi vzhledem ke spoleénému

1 datové vstu bodu:cyvoity s
A B, C adresovaci vstupy lgiaints o : PY 2. Provox mimo dany rozsah teplot okoli se
E; Ey Eyg uvelfiovaci vstupy Op...03 datové vystupy nezoruduje.
0...7 vistu By...B3 oboustranné sbérnice dat
ystupy
DC fizeni sméru toku dat

MH3212 Ccs vybér obvodu
D;...Dg datové vstupy
Q;...Q; datové vistupy
S5 S, vstupy pro vjbér obvodu
MD vstup pro funkéni reiim
R nulovaci vstup
IT preruiovaci vystup
SB vybavovaci vstup
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PERIFERNI OBVODY MIKROPROCESOROVEHO SYSTEMU

MH3000, 8080

CHARAKTERISTICKE UDAJE:

Vstupni napéti — uroven H
Ucc =50 V

Vstupni napéti — Groven L
.UCC = 5,0 Vv

Vystupni napéti — uroven H
vystupy O
Uec =475V, lgig=—1 mA, Uijg =20V, Uy =095 V
vystupy B
Ucc =475V, log = —10 mA, Uy =20 V, U, =095 V

Vystupni napéti — droven L
vystupy O, B
Uce =475V, Uy =20V, U =095 V
lor = 15 mA, vystupy O
lor = 25 mA, vystupy B
vystupy B
Ucc =475V, lor =50 mA, Uig =20V, UL=095 V

Vstupni proud — udroven H
Ucc=525V, U =525V
vstupy DC, CS§
vstupy |

Vstupi proud — uroven L
Ucc =525V, U =045V
vstupy DC, CS
vstupy |, B

Vystupni proud zkratovy 1)
Uce =50V, Uiy =20V, U =095 V
vystupy O
vystupy B
Odbér ze zdroje
Uge =525 V
Zachytné napéti
Uec =475V, I = —5 mA
Vystupni svodovy proud
Ucc =525V, Up =0,45V/(525V
vystupy O
vystupy B

DYNAMICKE HODNOTY: Ba = +25°C, Ugc =5V

Zpoidéni ze vstupu na vystup O
Cp =30 pF, R; = 300 Q, Rz = 600 Q

Zpozdéni ze vstupu na vystup B
Cr = 300 pF, Ry =90 Q, Rz = 180 Q MH3216
MH3226

Doba uschopnéni vystupl ze vstupl DC, CS MH3216
MH3226
vystupy O: Cp = 30 pF, R; =.300 /10 kQ, Rz = 600 Q/1kQ
wstupy B:  C. = 300 pF, Ry = 90 @/10kQ, R; = 180 Q/1 kQ
Doba zablokovani vystupl ze vstupl DC, CS
vystupy O: Cp =5 pF, Ry = 300 Q10 k2, Rz = 600 /1 kQ
vystupy B: Cp =5 pF, Ry = 90 Q/i0kQ, Rz = 180 /1 kQ

Vstupni kapacita

Uy =25V, f=1 MHz CI =6 pF
Vystupni kapacita

f=1 MHz

vystupy O Co =10 pF

vystupy B Co =18 pF

1. Zkratovat se smi sou€asné jen jeden vystup

FUNKCNI TABULKA

VSTUPY
DC CS FUNKCE
L L |- B
H L B0
L H vysoka impedance
H H vysoka impedance
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MH3216
MH3226
g =0°C... +70°C
Ui 22,0 \
Une =0,95 v
Uon 23,65
Uow =24
Uor =0,45 v
Uor =0,45 v
Uor =0,6
lier =80 uhA
iy =40 uA
—lrr =0,5 mA
—lir =0,25 mA
—los 15...65 mA
—los 30...120 mA
lec =120 mA
—Up =10 v
“OZI =20 pA
llozl =100 uh
tep1 =25 ns
L Yy
tep2 =30 ns e
tppz =25 ns s sy 15v
te =65 ns e = B —vy -
te =54 ns Gg...0q 15Y H5
7.8y 8
n. 93 X_ - ot
tp =35 ns
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FUNKCNI BLOKOVE ZAPOJENI



